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摘要 发展高性能的光电导天线是推动太赫兹科学及其相关技术不断进步的重要手段。系统地介绍了基于金属

和介质超材料的高效光电导天线的研究工作,梳理了此类天线的发展历程并展望了其应用前景。关于超材料天线

的研究主要是基于两类方法展开的,第一类是利用纳米级金属/介质超材料操控飞秒泵浦激光与光电导天线衬底

间的相互作用,第二类方法则是在原有天线结构的基础上设计微米级金属/介质超材料对太赫兹波进行直接操控。

这些基于超材料的新方法极大地促进了光电导天线的发展及其在交叉领域的应用。
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1 引  言

得益于近四十年来的蓬勃发展,太赫兹科学与

技术在材料科学[1-2]、凝聚态物理[3]、安全监测[4-6]、
无线通信[7-8]、生物医学[9-12]、药物检测[13]、成像传

感[14-17]等研究领域展现出重要的应用价值和良好的

发展前景。作为太赫兹技术的基石,太赫兹辐射源

和探测器备受研究人员的关注,目前,已被提出的太

赫兹辐射和探测机制多达数十种[18-26],关于太赫兹

辐射源和探测器的研究贯穿了整个太赫兹技术的发

展历程。近年来太赫兹技术与其他学科愈发紧密地

交叉融合,这对太赫兹辐射源的功率、效率、带宽以

及探测器的灵敏度、带宽和噪声提出了更严格的要

求[27]。由此可见,关于太赫兹辐射源和探测器的研

究并未告一段落,而是迈上了一个新的台阶,进入了

一个更高层次的发展阶段。
在众多的太赫兹辐射源和探测器中,光电导天

线(PCA
 

)的地位是毋庸置疑的,它不仅是最早开发

出来的相干辐射源和探测器,而且至今仍在各实验

室和商业化太赫兹系统中发光发热。伴随着飞秒激

光技术的发展,1975年,贝尔实验室的Auston[28]发
明了光电导开关,实现了皮秒级的光电流和电磁脉

冲,被视作光电导天线的开端。此后,研究者对光电

导天线开展了系列化的研究[18,29-30],将其打造成辐

射和探测太赫兹脉冲的关键器件。特别是在1990
年,借 助 光 电 导 天 线 发 射、探 测 太 赫 兹 波,

Grischkowsky等[30]首次提出太赫兹时域光谱技

术,从此太赫兹时域光谱技术一直是太赫兹波段光

谱研究和成分鉴别的主要手段。光电导天线具有高

动态、宽频谱的性能以及对泵浦激光要求低、与光纤

技术兼容等特点,在商业化太赫兹时域光谱系统中

备受青睐。而天线性能不断迭代更新[31-40],相关研

究已涵盖了天线的各个要素,包括半导体衬底[41-45]、
天线结构[46-48]、材料材质[49-50]、激光泵浦[51-54]、偏置

电压[55-56]和准直透镜[57-60]等多个方面。这些研究

有效提升了天线的性能,使天线更加实用化。目前,
商业化的光电导天线的带宽已经达到了7

 

THz,动
态范围高于100

 

dB,功率大于70
 

μW,噪声功率谱

密度低于10-12
 

V2/Hz,天线采用全光纤封装,对泵

浦激光功率的要求只有20
 

mW,对偏置电源的需求

只有10
 

mW,能满足大多数近距离下低吸收样品

的光谱分析需要。但是与固态太赫兹源相比,光
电导天线的功率还低至少两个数量级,与低温热

探测器相比,探测天线的灵敏度也不足,而且具有
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低通滤波效应,不利于高频太赫兹波的探测。而

传统的天线优化方法所带来的边际效应在逐渐减

弱。一些优化天线性能的方法对设备和工艺的要

求则越来越高,如高性能的InGaAs衬底需要低温

分子束外延(MBE)生长且掺杂高浓度的过渡金属

元素[61],满足要求的设备在国际上极少,在国内仍

处于空白。
出乎意料的是,2000年开始的超材料研究却在

多年之后推动光电导天线的研究进入了一个新的领

域。超材料的研究起源于负折射率这一梦想的实

现[62],但超材料极高的设计自由度使其很快就超出

了负折射率研究的范围,超材料成为一类最受关注

的人工电磁媒质平台。超材料吸引了大批优秀的电

磁学、光学、声学、热力学研究者投入其中,实现了诸

如负折射率[62]、电磁异常增透[63]、电磁隐身[64-65]、
连续域束缚态[66-67]、完美吸收[68-70]、超透镜[71-72]、等
离激元诱导透明[73-75]、光学轨道角动量耦合[76-77]、
光学拓扑绝缘体[78-80]和贝里相位控制[81-82]等一系

列新颖奇异的功能。2007年,超材料“跨界”到光

电导天线的研究领域,而实现这第一步的是美国

拉斯阿拉莫斯国家实验室的 O􀆳Hara等,他们在
 

2007年的一篇会议文章中报道,将一个亚波长电

学开口谐振环(eSRR)[83]与光电导发射天线的阳

极电极相连,当泵浦光激励天线时,eSRR结构内

的电流被驱动,这些电流在eSRR中以特定的频率

共振,从 而 增 强 了 谐 振 频 率 附 近 的 太 赫 兹 波 辐

射[84]。自此超材料与光电导天线的交叉研究正式

拉开了序幕。
用超材料优化光电导天线的方法是基于天线辐

射、探测太赫兹波原理的。发射天线由半导体衬底

及平行金属传输线组成,如图1所示,当有频率高于

衬底禁带的飞秒光激励天线节时,该区域会形成大

量的光生载流子,载流子在偏置电压作用下形成瞬

态光电流,产生太赫兹脉冲辐射[29]。光电导天线辐

射的太赫兹波有4种模式:正向辐射的远场辐射模

图1 光电导发射天线的工作原理图

Fig 
 

1 Operation
 

principle
 

of
 

photoconductive
 

antenna
 

emitter

式、背向辐射的远场辐射模式、传输线模式和衬底内

传输的波导模式。而经典的太赫兹时域光谱系统只

有效利用了远场辐射模式中背向传输的那部分能

量,同时还会受硅透镜全内反射角的限制。探测天

线的工作原理是基于发射天线的逆过程,即用背面

入射的太赫兹波电场驱动天线中的光电流,而天线

传输线则连接电流测量的系统,通过测量电流的大

小和方向判断入射太赫兹脉冲在某一时刻的电场幅

值和方向。
用超材料改进光电导天线性能的方式有两大

类,第一类与入射泵浦激光的局域化相关。超材料

可以高自由度地操控透、反射泵浦光脉冲的振幅、相
位和偏振特性[85]。目前,光电导天线技术中常用到

的超材料可依据材料分为金属和介质两类。一般而

言,金属上激发出的表面等离激元具有优异的电磁

场局 域 能 力,可 以 将 光 场 紧 紧 束 缚 在 微 结 构 附

近[86-90],从而增强了衬底材料与入射光场的相互作

用。但是到目前为止,基于金属人工结构的大部分

超材料都受到高欧姆损耗的严重影响[91],特别是在

可见光和近红外波段。对于50
 

nm厚的光电导层,
金属纳米结构的欧姆损耗最高可达40%,严重劣化

了引入结构所带来的益处[92]。近年来人们意识到

介质超材料同样能形成场局域[93]且吸收损耗更

低[94],这类超材料一般由具有高折射率的介质柱微

腔排列而成,这些亚波长微腔、光栅可以同时支持丰

富的电场谐振模式和磁谐振模式,其对泵浦激光的

调控能力更加强大[95]。
除用超材料控制泵浦激光与光电导衬底的相互

作用外,直接调制光电导天线辐射/接收的太赫兹波

是另一类超材料光电导天线的实现方式,通常这类

超材料的尺度都在微米量级,O􀆳Hara等[84]研究的

就是这类超材料。相比于泵浦激光,操控太赫兹波

的方式更加灵活,因为正如上面所介绍的,光电导天

线中有四种太赫兹波传播模式可供超材料大展身

手,而且直接操控太赫兹波的另一个好处是易调整

光电导天线的频谱特性。此外,光电导天线需要一

个紧贴其后的超半球透镜匹配使用[58,
 

60],其作用是

准直(辐射天线)、聚焦(接收天线)太赫兹波,用介质

超材料透镜替代超半球透镜可以让天线集成化程度

更上一层楼。
为了进一步推动超材料光电导天线的研究,特

别是推动国内相关研究的发展,本文梳理总结了超

材料光电导天线研究的主要工作和重要进展,介绍

了利用超材料提升光电导天线性能的方法,希望吸
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引更多同仁投入到新型太赫兹辐射源和探测器的研

究中,从而助力我国太赫兹技术的发展。文章的结

构安排如下:第2节的内容是主要介绍纳米尺度超

材料,其中2.1节介绍了集成纳米级金属超材料的

光电导天线,而介质纳米超材料的内容则留在2.2
节中;第3节总结了集成微米级金属超材料及操控

光电导天线辐射的重要进展;第4节介绍了如何运

用超材料替代超半球透镜以控制背向辐射的太赫兹

波;最后第5节是总结与展望。

2 集成纳米超材料的光电导天线

2.1 金属纳米超材料

在光电导天线的光敏半导体衬底上引入金属纳

米超材料可以有效提高光电导发射器的光-太赫兹

波的转换效率以及光电导探测器的响应速度和灵敏

度。其基本过程是:设计金属纳米超材料的几何结

构,使入射泵浦光激发出的紧紧局域在超材料和半

导体衬底界面处的表面等离激元谐振[63,
 

96],而运用

表面等离激元的方式则是八仙过海,各显神通。本

节我们对具有代表性的若干工作进行了梳理,并介

绍了其原理和效果。
在光电导天线中引入金属纳米超材料操控泵浦

光的研究始于2012年,韩国KAIST的研究者将金

属纳米光栅集成到Bowtie型光电导天线的天线节

上,如图2(a)所示。他们对这些纳米光栅的几何尺

寸进行模拟计算,使得结构对中心波长为800
 

nm、
垂直偏振的泵浦光具有明显的表面等离激元谐振效

应,这增强了SI-GaAs衬底对垂直偏振的泵浦光的

耦合效率,从而提升了偏置电场最强处的载流子数

目。如图2(a)的频谱所示,金属纳米光栅有效提高

了天线辐射的太赫兹波,在同样的偏置电压、入射功

率和天线结构下,太赫兹辐射的功率最大增强了3
倍[97],而且光栅的引入没有引起天线频谱的改变,
增强效果惠及整个工作频段。这种全频段的辐射功

率增强首次向相关领域的研究人员展示了纳米超材

料在操控飞秒泵浦激光上的巨大潜力和广阔前景,
拓宽了在光电导天线上集成纳米超材料的研究思

路,对后续研究工作具有重要意义。同年,该团队又

设计了百纳米直径的银纳米岛,其替代纳米光栅结

构被集成到光电导天线上,如图2(b)所示。该结构

图2 基于金属纳米超材料的光电导天线的相关工作。(a)集成金属纳米线栅的光电导天线示意图及其太赫兹频谱[97];

(b)集成银纳米岛的光电导天线示意图及其太赫兹频谱[98];(c)集成六边形金属纳米结构阵列的光电导天线示意图及

   其太赫兹时域信号[99];(d)集成金属纳米线栅的1570
 

nm光电导天线示意图及其太赫兹时域信号[102]
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增强太赫兹辐射功率的原理与金属纳米线栅相

同,而优点在于易加工,利用镀膜工艺和金属薄膜

的高温退火即可形成结构。实验结果表明,集成

了纳米岛阵列的天线太赫兹辐射功率平均增强了

两倍,同样地,在0.1~1.1
 

THz的工作频段上都

观察到了太赫兹功率的增强,如图2(b)中的曲线

所示[98]。
类似原理的工作还有加拿大维多利亚大学研究

者在2014年报道的集成在天线节上的六边形金属

纳米结构阵列,如图2(c)所示,他们将该结构调制

的飞秒激光波长移到了785
 

nm,同样用于最大化电

流密度并增强太赫兹波辐射,尽管该结构上施加的

偏置电压是商用太赫兹光导天线的75%,但太赫兹

发射场幅值增加了60%,如图2(c)中的曲线所

示[99]。而该课题组更有意义的工作是从2015年陆

续开展的用金属纳米结构操控衬底内载流子间接跃

迁效率的研究[100-102]。早在2000年,伦斯勒理工大

学的Tani等[34]指出,GaAs衬底中的杂质和缺陷能

级有助于载流子的间接跃迁,使光子能量明显小于

GaAs禁带宽度的通信波段飞秒激光也能在GaAs
衬底中产生载流子。但是后续研究都表明,这种载

流子产生的外量子效率很低,在其他条件相同时,要
获得相同的太赫兹电场幅值,所需的通信波段飞秒

光的功率是780
 

nm飞秒光的10倍[103]。研究者设

计了谐振波长位于1570
 

nm 的金属纳米光栅,如
图2(d)所示,该波长的飞秒光在光栅上所形成的等

离激元使得局域化的电场强度最大增强了25倍,使

1570
 

nm飞秒光获得了与800
 

nm飞秒光同一量级

的外量子效率,大大增加了衬底中的载流子数。如

图2(d)中的太赫兹时域信号所示,集成超材料的光

电导天线辐射和探测的太赫兹脉冲幅值高于普通天

线一个量级以上[102]。此外,利用金属纳米尺度的

表面等离激元谐振增强或调控光电导天线上泵浦光

与衬底相互作用的工作还有很多,结构五花八门,包
括方块、圆柱体、纳米岛、六边形圆柱体、纳米沟槽等

等,其原理相近,效果类似[104-115],这里就不一一列

举了。
金属纳米超材料除集成在天线节外,还可以直

接作为天线的电极。相比于集成在天线节中,超材

料构成的电极改变了天线的电学结构。由天线的工

作原理可知,为了在光电导器件中高效地产生/探测

太赫兹波,光生载流子迁移到天线金属电极上的传

输时间应该在太赫兹振荡周期之内,但半导体衬底

晶格内的载流子散射限制了载流子的输运速度,因

此用超材料改变电极的结构可以将载流子输运长度

限制在百纳米量级,这种方法不仅能增强发射/探测

太赫兹波的效率,而且可以拓宽太赫兹脉冲的频谱。

2012年,研究者将间隔100
 

nm的交错排布的金属

纳米 光 栅 直 接 作 为 光 电 导 探 测 天 线 的 电 极,如
图3(a)所示,通过表面等离激元效应将830

 

nm泵

浦光 更 有 效 地 耦 合 进 空 隙 里,这 些 小 空 隙 使 得

GaAs衬底里的光生载流子快速到达电极,实现了

高效、宽带的太赫兹探测。优化后的天线探测到的

太 赫 兹 时 域 信 号 的 峰 峰 值 是 商 用 光 电 导 天 线

(BATOP
 

PCA-800
 

nm)的2倍,比20
 

μm
 

间隔的普

通天线高约40倍,探测带宽与商用天线相当,比普

通天线宽了1倍[116]。2013年,密歇根大学的研究

者将 Bowtie型光电导天线(泵浦光激发波长为

800
 

nm)的电极用金属纳米光栅替代,如图3(b)所
示,发现光栅的表面等离激元起到了增强透射的作

用,提高了量子效率,而且表面等离激元将载流子生

成区域紧紧束缚在金属光栅下面很薄的一层衬底

内,减少了光生载流子在天线衬底里的平均输运路

径,提升了天线的响应速度。他们验证了这一方法

既能增强发射天线的光-太赫兹波的转换效率,也能

改善探测天线的响应率和探测灵敏度[117]。此后,
该课题组进一步改进了光栅的设计,如图3(c)所
示,通过对LT-GaAs衬底进行刻蚀,形成了纵横比

很高的梯形光栅结构,然后在其侧壁上镀一层金属

形成三维电极。大多数光生载流子在距电极百纳米

级范围内的衬底内产生,并在亚皮秒时间范围内漂

移到天线上,有效地提高了太赫兹波的产生效率。
图3(c)中的实验结果表明,在1.4

 

mW 泵浦光激励

下,天线辐射的宽带太赫兹波(0.1~
 

2.0
 

THz内)
的功率可达105

 

μW,光-太赫兹波的转换效率达到

7.5%
 [118]。不过,这种三维光栅需要复杂的制备技

术,因此加工比较困难。
等离子体纳米电极不仅可以增强天线节对泵浦

光的吸收,还可以局域增强天线节上被施加的偏置

电场。2015年,研究者通过系统的实验研究,展示

了基于三种不同类型纳米电极的 H 型偶极子天线

(泵浦光波长为790
 

nm)对偏置电场的操控能力,如
图3(d)所示。该工作指出,基于表面等离激元的太

赫兹辐射功率增强作用是有限的,天线性能的进一

步提升必须涉及偏置电场的操控;而且在小光功

率密度的情况下,局域偏置场的影响比表面等离

激元效应的影响更为显著[119]。类似的通过改进

电极结构来改善光电导天线性能的研究还在开展
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图3 基于金属纳米电极的光电导天线的相关工作。(a)电极交错排布的光电导天线示意图及其太赫兹时域信号[116];

(b)电极为纳米光栅型的bowtie型光电导天线示意图及工作原理图[117];(c)光电导天线的三维电极示意图和泵浦光

  场分布图以及天线的光-太赫兹波的转换效率曲线[118];(d)H型偶极子天线的纳米电极上的偏置场分布图[119]
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中[120-125],这些成果推动了金属纳米超材料在光电

导天线上的应用。
以上介绍的研究工作都是基于单个天线结构,

为了解决天线辐射功率不足这一核心问题,近年来,
研究者们将超材料融入到天线阵列的优化研究之

中。单个光电导天线受天线节有限面积和衬底热击

穿的限制,所能承受的泵浦光功率和偏置电场强度

都很有限。而呈阵列排布的多个光电导天线则可以

有效增加激发区域的整体面积,是解决光电导天线

功率微弱的最直接方法,可将太赫兹功率提高一个

数量级以上,而有了超材料的加入,光电导天线阵列

辐射的太赫兹功率还能更高、带宽还能更宽。2014
年,加州大学的研究者对以GaAs为衬底的大面积

光电导天线阵列开展了系列化的研究[126-133]
 

。如

图4(a)所示,该天线采用纳米光栅型电极,除了能

提高天线的量子效率,还能增加天线节的有效面积,
且可以减弱高泵浦光功率下的载流子屏蔽效应和衬

底的热击穿。如图4(a)中的实验结果所示,在泵浦

光功率为320
 

mW的条件下,辐射的太赫兹脉冲功

率高达1.9
 

mW(频率范围为0.1~2
 

THz),光-太
赫兹波的转换效率为0.6%[126]。需要指出的是,这
个工作需要利用微透镜阵列将泵浦光束分裂并聚焦

到每个天线的天线节上,这无疑会增加系统的复杂

度。随后他们在文献[127]中展示了一种不需要借

助微透镜阵列聚焦泵浦光的大面积天线阵列,该天

线的阳极同样采用金属纳米光栅型电极。为了避免

全面积泵浦下相反偏置区域辐射的太赫兹波发生相

消干涉,相邻天线之间的衬底被上层金属条遮挡而

不能产生载流子,因此该天线同样能实现较大面积

的光激发,从而避免较高光密度激发下的饱和效应,
将天线性能提高到一个新高度,实验展示的光-太赫

兹波的转换效率达到了1.6%,频率更是拓宽到了

5
 

THz。他们在文献[128]中将大面积天线阵列与

分布式布拉格反射层相结合,天线的光-太赫兹波的

转换效率进一步增大到了2.3%。类似地,他们将

这种设计用于通信波长激励的光电导太赫兹发射器

中,实验获得了高达300
 

μW的太赫兹辐射,带宽超

过了5
 

THz[129]。
大面积等离激元天线阵列不仅具有上述工作中

介绍的增强太赫兹辐射的能力,还能实现太赫兹波

的高灵敏度探测[130-133]。图4(b)展示了此类超材料

天线阵列的光学透射/吸收特性,结果表明,这种大

面积的结构使得衬底在泵浦光中心波长附近具有高

吸收率,在纳米尺度上促进了入射太赫兹波和泵浦
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图4 基于金属纳米超材料的光电导天线阵列的相关工作。(a)等离子体光电导发射天线阵列的示意图及其辐射功率

谱[126];(b)大面积等离子体光电导探测天线阵列的示意图及其光学透射/吸收特性[130]
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光之间的相互作用[130]。2021年,伊朗伊斯兰自由

大学的Balow等[134]也研究了类似的大面积表面等

离激元探测天线阵列,不同的是他们采用了纳米阶

梯式电极,数值计算结果表明,该天线在50
 

mW 泵

浦光激励下可将超过95%的泵浦功率传输到GaAs
衬底上,产生了215

 

nA的光电流(与采用矩形电极

的天线相比,该值提高了25%),探测带宽可达到

0.1~8
 

THz。
对以上介绍的金属纳米超材料光电导天线的性

能参数进行了总结,如表1所示,其中SNG和 NE
是图3(d)所示的两种具有纳米电极的 H型偶极子

天线。虽然本文重点关注的是辐射和探测太赫兹脉

冲的光电导天线,但相近的光敏过程意味着金属纳

米超材料在光混频天线上也可以大有作为,而光混

频天线在通信和成像等领域也有重要的应用价值。

2013年,新加坡科技研究局的Tanoto等[135]将尖端

相对(tip-to-tip)型纳米间隙电极结构(阳极与阴极

间最小距离为100
 

nm)集成到光混频天线的两个电

极上,如图5(a)所示。用于混频的激光器的中心波

长分别是852
 

nm和855
 

nm,tip-to-tip型电极结构

可以局域泵浦光和太赫兹波的电场。与交叉电极天

线相比,tip-to-tip型天线的辐射强度增强了约2个

数量级,辐射带宽覆盖到1.3
 

THz,如图5(a)中的

频谱所示
 

。Berry
 

等[136-139]将原来用在光电导天线

上的金属纳米光栅移到了光混频天线上。他们将

图5(b)中所示的纳米光栅型电极应用于1550
 

nm
 

ErAs:
 

InGaAs衬底的光混频天线上,同样地,他们

利用表面等离激元电极的独特性能缩短了光载流子

到电极的平均传输路径,增加了驱动太赫兹天线的

超快光电流,从而显著提高了效率。由图5(b)中的

太赫兹辐射功率曲线可知,在150
 

mW 泵浦功率

下,该天线在每个连续波辐射周期内最高可辐射

0.8
 

mW的太赫兹波(1
 

THz处)
 [137]。他们在文献

[139]中还进一步分析了集成超材料的780
 

nm
 

LT-
GaAs衬底光混频天线的频谱特征以及太赫兹频谱

与泵浦光频谱特征之间的依赖性。
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表1 基于金属纳米超材料的光电导天线的性能对比

Table
 

1 Performance
 

comparison
 

of
 

PCA
 

based
 

on
 

metal
 

nano-metamaterials

Ref. Pump
 

wavelength
 

/nm
Pump

 

power
 

/mW
Bandwidth

 

/
THz

Peak-to-peak
 

enhancement
 

factor
THz

 

power
 

/
mW

THz
 

power
 

enhancement
 

factor

[97] 800 60 0.10--1.10 -- -- 2.4
[98] 800 150 0.10--1.10 -- -- 2
[99] 785 10 0.10--2.00 -- -- 2.56
[102] 1570 25 0.10--2.43 -- -- 102

[116] 830 -- 0.10--1.80 41 -- --
[117] 800 5 0.10--1.50 -- -- 50
[118] 800 1.4 0.10--2.00 -- 0.105 --
[119] 790 350 0.10--3.00 -- 0.17(SNG)/0.24(NE)23(SNG)/32.9(NE)

[126] 800 320 0.10--2.00 -- 1.9 --

图5 基于金属纳米超材料的光混频天线的相关工作。(a)电极呈交错排布的tip-to-tip型光混频天线示意图及其输出强度

对比[135];(b)等离子体光混频天线示意图及太赫兹辐射功率[137]
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5Related
 

works
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 a 
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and
 

output
 

intensity
 

of
 

CW
 

THz
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with
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electrodes
 

and
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nano-gap
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 b 
 

schematic
 

and
 

radiated
 

THz
 

                 power
 

of
 

plasmonic
 

photomixer 137 

2.2 集成介质纳米超材料的光电导天线

全介质超材料由于不存在欧姆损耗和耐热性的

问题,近年来受到越来越多的关注。2017年,伊朗

扎伊尔德大学的 Khorshidi等[140]从理论上提出了

一种可以传输更多泵浦光到光电导天线衬底上的周

期性介质条结构,仿真结果表明,该结构能够将横向

偏振泵浦光(波长为0.7~1.0
 

μm)功率的90%传

输到衬底上。通过对天线模型的分析,引入介质条

降低了泵浦光的反射率,衬底中的光生载流子数量

增加,从而光-太赫兹波的转换效率增大。第一个实

1914004-7



特邀综述 第48卷
 

第19期/2021年10月/中国激光

验验证全介质纳米超材料增强光电导天线探测效率

的工作是伦敦大学学院的Mitrofanov等[141]在2018
年报道的。如图6(a)所示,他们设计的结构包括低

温生长的GaAs纳米光栅阵列和亚表面分布式布拉

格反射器。纳米尺度的介质结构可以捕获特定波段

的泵浦光,从而增强光吸收,如图6(a)中的吸收率

曲线所示。在0.5
 

mW 光激发下,该结构的引入使

得太赫兹电场诱导的光电流与普通探测天线相比增

加了一个数量级以上,信噪比达到了106,实现了灵

敏、高效的太赫兹波探测。此后2019年,该课题组

研究了集成纳米GaAs微腔的探测天线,如图6(b)
所示,在未集成布拉格反射器的情况下,利用微腔的

电、磁偶极子谐振实现了对泵浦光(偏振沿微腔连接

方向)的完美吸收,如图6(b)中的归一化曲线所示。
集成这种超材料的光电导太赫兹探测器可在较低泵

浦功率下实现快速响应,利用100
 

μW 的超快激光

激发,实现了比GaAs薄膜高6个数量级的太赫兹

探测信噪比[142]。

图6 基于介质纳米超材料的光电导探测天线的相关工作。(a)全介质超材料增强光电导探测天线的示意图及其光学吸收

谱[141];(b)集成GaAs谐振器的光电导探测天线的扫描电镜图和模拟的超表面结构的吸收率、反射率和透射率以及

      200
 

nm平面GaAs衬底的吸收率,入射光为800
 

nm,偏振方向沿GaAs
 

谐振器连接方向[142]
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  全介质超材料还可以与光电导发射天线结合以

增大光-太赫兹波的转换效率。2020年,天津大学

的研究者通过直接在光电导天线衬底上刻蚀介质光

栅阵列,实现了太赫兹辐射功率的显著增大,结构示

意图如图7(a)所示。引入纳米光栅的主要目的是

为了抑制衬底对飞秒激光中心波长(780
 

nm)附近

的反射,图7(b)的实验结果展示了在偏振垂直于光

栅的飞秒光泵浦下,纳米光栅结构的反射率降至

GaAs-空气表面的2.53%,从而有效增加了 GaAs
衬底中产生的光生载流子。该工作利用图7(c)所
示的4F太赫兹时域光谱系统对发射天线的性能进

行了测试,使用宝石硅(Silicon-on-sapphire,SOS)
光电导探测天线进行太赫兹波的探测。为了保证测

量的精确性,4F系统进行了针对性的改进:首先是

增加反射显微成像系统来监测天线上的纳米结构与

泵浦光的相对位置;第二点是为硅透镜单独安装了

一个三维平移台,并利用一个3D打印的支架将硅

透镜压在天线衬底后表面,因此硅透镜与入射泵浦

光位置可保持相对不变。在偏振垂直于光栅的泵浦

光的激励下,天线辐射太赫兹波的时域与频域信号

分别如图7(d)和7(e)所示,与传统光电导天线相

比,超材料发射天线在0.05~1.6
 

THz范围内实现

了3.92倍的太赫兹功率增强。值得一提的是,该工

作还数值研究了纳米光栅对偏置电场的影响,如
图7(f)所示,全介质纳米光栅的引入不仅能最大限

度地增加了衬底表面产生的光生载流子,而且还有
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图7 基于介质纳米超材料的光电导发射天线[143]。(a)超材料光电导发射天线及纳米光栅结构示意图;(b)纳米光栅的光

学抗反射效应;(c)4F太赫兹时域光谱系统及反射显微成像系统原理图;(d)超材料光电导发射天线和传统发射天线

的太赫兹波时域信号;(e)超材料光电导发射天线和传统发射天线的太赫兹功率谱及其增强因子;(f)仿真的平面

               GaAs(左图)与光栅结构(右图)上施加的偏置电场
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利于增强施加在光生载流子上的偏置电场[143]。这

一研究将纳米结构对泵浦光和偏置电场的影响同时

考虑进去,为后面的研究提供了新的思路。

最后,为了帮助读者更好地了解这些工作,我们

对以上介绍的介质纳米超材料光电导天线的性能参

数进行了总结,如表2所示。
表2 基于介质纳米超材料的光电导天线的性能对比

Table
 

2 Performance
 

comparison
 

of
 

PCA
 

based
 

on
 

dielectric
 

nano-metamaterials

Ref. Pump
 

wavelength
 

/
nm

Pump
 

power
 

/
mW

Bandwidth
 

/
THz

Signal-to-noise
 

radio
THz

 

power
 

enhancement
 

factor
[141] 800 0.5 0.10--4.00 106 --
[142] 800 0.1 0.10--1.10 106 --
[143] 800 10.0 0.05--1.60 -- 3.92

3 集成微米超材料的光电导天线

本节介绍在天线上集成微米超材料的研究进

展。正如第一节所述,超材料光电导天线的研究正

是从2007年 Hara将eSRR作为天线电极开始的。
当泵浦光激励天线时,eSRR结构内的电流被驱动,
这些电流在eSRR中以特定的频率共振,从而增强

了谐振频率附近的太赫兹波辐射。泵浦光激发位置

不同,辐射的太赫兹波的峰值电场和频谱特征有较

大差异,利用这种eSRR,天线辐射的低频太赫兹波

被增强 三 倍 之 多[84]。2011年,日 本 大 阪 大 学 的

Takano等[144]在光电导发射天线金属电极旁集成了

典型的金属开口谐振环(SRR),如图8(a)所示,太
赫兹辐射会受到SRR的影响,因此该结构实现了太

赫兹辐射频谱和偏振的光开关。图8(b)是集成

图8(a)中三种SRR结构的天线节受激发时天线辐

射太赫兹波的振幅曲线。当有光脉冲入射到SRR
上时,光生载流子引起衬底电容和电导率的变化,因
此SRR的谐振频率和幅度都发生改变,这对太赫兹

辐射 的 影 响 与 SRR 没 被 激 发 时 大 有 不 同

[图8(c)],从而实现了红外光对天线辐射特性的调

控[144]。同年,美国犹他大学的Liu等[145]将波纹状

金属光栅围绕在光电导探测天线的金属电极(偶极

子)外侧,从而实现对多频段太赫兹波的相干探测增
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图8 集成金属微米结构的光电导天线的相关工作。(a)旁连SRR微结构的光电导发射天线的显微镜图[144];(b)实验测得

的天线辐射太赫兹波的振幅谱[144];(c)同时有泵浦光和开关脉冲激励的太赫兹波振幅谱与仅泵浦光激励下的太赫兹

波振幅谱,实线和虚线分别是电场x 偏振和y 偏振下的测量结果,插图显示了泵浦光和开关脉冲的原理图[144];

(d)集成波纹金属结构的光电导探测天线示意图[145];(e)相对于普通偶极子天线的灵敏度增强的归一化幅度谱[145]
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强,如图8(d)所示,超材料结构的表面等离激元效

应将入射的太赫兹脉冲耦合到结构表面并传输到探

测天线上,在该过程中并未使用任何透镜对太赫兹

波进行聚焦。如图8(e)所示,利用结构的表面等离

子激元共振,可提高探测天线对多个太赫兹频段的

相干探测灵敏度。
在获得这些令人激动的进展之后,超材料光电

导天线的研究却更多地集中在纳米结构上,而微米

超材料的研究则趋于平静。直到近两年,这种方法

又吸引了越来越多的人。2021年,天津大学的研究

者开始将超材料用于调控沿着共面传输线传播的太

赫兹模式。正如第一节介绍的,这部分模式在传统

的光电导天线中被浪费掉。天线结构示意图如

图9(a)所示,该工作通过在共面传输线上对称性地

集成金属SRRs来操控这部分波。如果单从传输线

的角度来看,SRR是一个支路滤波器,数值模拟的

结果也很好地验证了这一观点,相比于普通天线,新
天线两侧的SRR间形成了谐振腔,谐振腔的谐振频

率可以通过改变SRR尺寸参数来调节,如图9(b)
所示。但深入研究发现,SRR还能对远场辐射产生

影响,这是支路滤波器理论不能解释的。这种SRR

不仅能对太赫兹远场辐射频谱进行滤波,重要的是,

SRR的引入从总能量上实现了辐射功率的增强。
通过不同样品的多次测量和取平均,这种滤波和增

强得到了统计结果的支持,如图9(c)所示。运用时

域数值模拟发现,与参考天线相比,SRR不仅会反

射沿传输线传播的模式,而且能将之散射到自由空

间中形成新的太赫兹背向辐射源,如图9(d)所示,
这部分被重新散射到远场的太赫兹波使天线的总功

率高于传统天线。而SRR散射源间的干涉相长相

消频率则受SRR与天线节的间距调控,不同远近的

SRR,其太赫兹频谱中的干涉峰、谷个数不同,频率

也发生变化,如图9(e)所示。而当SRR分别分布

在传输线内侧和外侧时,其带通和带阻对应的频率

对调,如图9(f)所示,其他SRR的几何参数也对频

谱有着或多或少的影响。这种通过在传输线上集成

SRR操控太赫兹波散射的方法不增加光电导天线

的加工难度,却能将总功率提升1.55倍,并能灵活

操控辐射太赫兹波的频谱特征,为超材料光电导天

线的研发提供了新的研究思路[146]。除在传输线上

集成微结构外,另一种增强太赫兹辐射的方法是通

过在光电导天线衬底的背面设计微结构来增强从衬
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图9 集成金属微米SRR的光电导天线[146]。(a)集成SRR的超天线的结构示意图;(b)数值仿真的参考天线(左图)和超天

线(右图)在0.54
 

THz处的传输线模式的太赫兹场分布;(c)带有均方根误差条的平均太赫兹振幅谱;(d)超天线的太

赫兹波辐射过程;(e)随SRRs与天线节的间距d 变化的超天线的太赫兹振幅谱;(f)SRRs分别在传输线内/外侧时的

                     太赫兹频域振幅谱
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底出射到空气中的太赫兹波。2020年,上海师范大

学的Zhao等[147]提出了一种T形谐振器,通过将结

构集成至光电导天线衬底背面,实现了太赫兹超材

料的准近场激发,该设计仍需要超半球硅透镜来保

证太赫兹波传输到自由空间的高耦合效率。T形谐

振器在谐振频率上具有更高的Q 值,天线辐射的太

赫兹波在耦合到自由空间之前会在近场内激发该结

构,从而导致辐射的太赫兹频谱在0.47
 

THz附近

有一个宽带的增强,在0.92
 

THz附近有一个极窄

的增强。

4 集成超材料操控辐射的太赫兹波

前面对超材料影响太赫兹脉冲的辐射过程进行

了梳理和介绍,本节介绍通过集成超材料,对辐射的

太赫兹脉冲进行操控的相关研究进展。该方面的一

个发力点是构建全介质超透镜,替代超半球硅透镜

准直光电导天线辐射的太赫兹波。
传统的太赫兹透镜是通过传播路径上空间相位

的累积来实现对入射波的聚焦,因此不同的相位分

布要靠材料的厚度变化来调节,这不利于集成化和

小型化。而基于超表面的太赫兹透镜,即太赫兹超

透镜,是通过在界面上用人工微结构引入一定的相

位梯度,进而改变出射波前的形状。最早的太赫兹

超透 镜 大 多 采 用 单 层 金 属 结 构,例 如 V 形 天

线[148-149]、C形开口谐振环[150]和矩形天线[151]等。

2015年,天津大学的 Wang等[150]提出了一种基于

共振相位的C形铝制微结构的平面超透镜,通过调

节其几何形状和开口大小,并通过旋转180°,实现

了2π的相位覆盖范围,并保证透过率均有较高的水

平。该透镜直径为5.52
 

mm,焦距为10
 

mm,数值

孔径为0.27,并在0.5~0.9
 

THz的范围内都表现

出良好的聚焦特性。基于共振相位和几何相位原理

的单层超透镜,由于偏振转换带来的影响,透射效率

固有的上限为25%。金属-介质-金属的“三明治”结
构[152-154]可以增大透射效率,但是由金属谐振器组

成的超透镜存在欧姆损耗,而基于全介质的超表面

可以打破这一固有限制,且通过合理的设计,介质谐

振器可以同时支持电偶极响应和磁偶极响应,并实

现2π的相位覆盖范围。近年来,许多研究工作都表

明,全介质为设计高效平面太赫兹聚焦透镜提供了

理想的平台[155-157]。例如,2018年,重庆大学的研究

者提出了一种全介质超透镜并从理论和实验上进行
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了验证,其单元结构为沉积在SiO2 表面上的Si柱,
尺寸为0.39λ(工作波长λ为118.8

 

μm),透镜的焦

距和半径均为300λ,数值孔径为0.707,聚焦时最大

入射角度可达48°[157]。值得一提的是,超透镜上每

个单元结构强烈的模式色散会使得超透镜存在较大

的色差,从而导致不同频率的太赫兹波无法会聚到

同一焦点上,这会严重阻碍其宽带应用。目前,可见

光和红外波段的超透镜宽带消色差研究已取得了长

足的发展,但在太赫兹波段,由于基础材料的选取、
单元结构的设计以及样品加工等方面与其他波段有

着显著的差别,消色差超透镜目前只有很少的研

究[158-159]。
如上所述,关于太赫兹超透镜研究的工作不胜

枚举。基于太赫兹超透镜的集成化和小型化将太赫

兹超透镜与光电导天线相结合,有助于进一步提高

太赫兹时域光谱系统的集成化程度。超透镜不仅比

超半球硅透镜体积小,且有望将抛物面镜的功能也

合并进来,发展超透镜是新颖且有前景的简化太赫

兹系统光路的方法。2017年,天津大学的研究者提

出并数值上展示了一种硅基超表面透镜,专门用来

准直光电导天线辐射的太赫兹波,如图10(a)所示。
与超半球硅透镜不同,超表面透镜更薄更轻且紧贴

在天线背面。其功能是将特定波长的太赫兹辐射直

接准直为平面波出射,达到将超半球硅透镜和后面

抛物面镜的功能合二为一的目的。超表面透镜由

200
 

μm厚的高阻硅亚波长方柱排列构成,用不同的

方柱边长来调控太赫兹波的传输相位。数值模拟结

果如图10(b)展示,远场辐射的模式图中虽然存在

旁瓣,但 大 部 分 能 量 都 紧 密 地 围 绕 光 轴。而 如

图10(c)所示,在频率1
 

THz处,天线节辐射的太赫

兹波在经过超表面透镜后发散角被大幅度压缩,透
镜输出的光束是近乎平行的光束,即天线辐射的类

球面波被超透镜准直成准平面波并传播到20
 

mm
后才显著发散[155],模拟结果完全验证了这种超透

镜的设计,有望在未来实现直接集成到光电导发射

天线背面的超表面透镜。

图10 集成介质超透镜的光电导天线[155]。(a)设计的用于光电导天线的全介质超透镜的前视图;(b)超透镜的远场辐射模

式;(c)模拟的通过超透镜传输的太赫兹波(频率为1
 

THz)的电场分布图
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  与第二节和第三节的内容相比较可发现,现有

的用超材料辅助光电导天线的工作大多是调控太赫

兹波的功率及频谱,关于太赫兹波波束整形的研究

相对缺乏,因此充分利用超材料的特性对太赫兹波

的波前进行控制是后续发展的方向之一,也是颇具

价值的一个研究方向。而如何利用纳米超材料构建

相位梯度超表面使得光电导天线产生具有特定角度

的太赫兹波是一个难点,尚待解决。

5 结束语

首先简要而系统地介绍了一系列集成纳米级金

属/介质超材料的光电导天线的相关工作,这些工作

是从纳米超材料对飞秒激光和载流子输运机制的影

响这一角度出发,利用纳米结构局域增强衬底对泵

浦光的吸收能量,大幅度提高光电导发射器的光-太
赫兹波的转换效率和光电导探测器的响应速度、灵
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敏度;通过改变光电导天线的电极形状,可以减少载

流子跃迁到电极上的时间,进而改善太赫兹光电导

天线的性能;此外,通过构建集成纳米电极的天线阵

列和增加泵浦光激发区域面积,可以提高衬底可承

受的泵浦功率的上限,从而避免较高光功率密度激

发时产生的饱和效应。还介绍了基于微米级金属/
介质超材料的光电导天线,通过在天线电极上或衬

底背面设计微米结构,可以有效调控太赫兹辐射的

频谱特征和传播特征。
纵观超材料光电导天线的发展,其还处于研究

初期,相信在未来有更多功能新颖的超材料会被引

入到光电导天线的优化中来,同时一些新材料的加

入可能会引起研究方式的根本变化,一个较近的突

破点是石墨烯、黑磷等二维材料的运用[160-162]。例

如Fakhar等[160]在2020年提出了一种新方法并利

用COMSOL软件进行了仿真研究,利用800
 

nm泵

浦光激发光电导天线辐射太赫兹波,太赫兹波被耦

合到与天线相结合的石墨烯表面波波导中,形成太

赫兹表面波。但是,该工作对石墨烯的电子迁移率要

求较高(105
 

cm2·V-1·s-1),在样品实际加工过程中

石墨烯的电子迁移率较难达到105
 

cm2·V-1·s-1,因
此该方法在推广上还面临困难。另一个发力的方

向,是将超表面调控波前的能力运用到光电导天线

的优化中,一种可能的方法是基于超材料对电磁波

波前控制的原理[163-165],构建具有相位梯度的超材

料与光电导天线相结合,对太赫兹波进行高自由度

的波前调控。最后还要强调的是,基于光混频天线

在太赫兹通信领域的重要地位,利用新型超材料实

现光混频天线的主动调控,其价值和意义越发重要,
也是超材料光电导天线未来的发力点之一。总之,
这些新颖的天线结构在太赫兹领域具有巨大的应用

潜力,有望从根本上推动光电导天线的发展,显著增

强当代太赫兹光电导器件的性能。
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Abstract

Significance As
 

the
 

cornerstone
 

of
 

terahertz
 

technologies 
 

terahertz
 

radiation
 

sources
 

and
 

detectors
 

have
 

attracted
 

lots
 

of
 

attention 
 

The
 

research
 

on
 

terahertz
 

sources
 

and
 

detectors
 

has
 

run
 

through
 

the
 

entire
 

development
 

of
 

terahertz
 

technologies 
 

In
 

recent
 

years 
 

terahertz
 

technologies
 

have
 

become
 

more
 

closely
 

integrated
 

with
 

other
 

disciplines 
 

which
 

puts
 

forward
 

higher
 

requirements
 

on
 

the
 

sources
 

and
 

the
 

detectors 
 

As
 

the
 

most
 

typical
 

terahertz
 

transmitter
 

and
 

receiver 
 

an
 

photoconductive
 

antennas
 

 PCA 
 

is
 

widely
 

used
 

in
 

laboratories
 

and
 

commercial
 

terahertz
 

systems
 

due
 

to
 

its
 

low
 

request
 

on
 

pump
 

power
 

and
 

compatibility
 

with
 

fiber
 

technologies 
 

The
 

current
 

commercial
 

photoconductive
 

antenna
 

can
 

meet
 

the
 

needs
 

of
 

spectral
 

analysis
 

of
 

thin
 

and
 

low-absorption
 

samples 
 

However 
 

compared
 

with
 

those
 

of
 

solid-state
 

terahertz
 

sources 
 

the
 

power
 

of
 

a
 

PCA
 

is
 

at
 

least
 

two
 

orders
 

of
 

lower 
 

While
 

compared
 

with
 

those
 

of
 

low-temperature
 

thermal
 

detectors 
 

the
 

sensitivity
 

of
 

a
 

detection
 

antennas
 

is
 

also
 

insufficient 
 

not
 

to
 

mention
 

its
 

low-pass
 

filtering
 

effect
 

that
 

is
 

adverse
 

to
 

the
 

detection
 

of
 

high-frequency
 

terahertz
 

waves 
 

Thus 
 

developing
 

a
 

high-performance
 

PCA
 

is
 

an
 

important
 

issue
 

to
 

promote
 

terahertz
 

technologies 
 

Surprisingly 
 

the
 

emergence
 

of
 

metamaterials
 

sheds
 

light
 

on
 

the
 

development
 

of
 

advanced
 

PCAs 
 

With
 

the
 

extremely
 

high
 

degree
 

of
 

design
 

freedom 
 

metamaterials
 

have
 

become
 

one
 

of
 

the
 

mostly
 

concerned
 

artificial
 

electromagnetic
 

media
 

platforms 
 

In
 

the
 

past
 

20
 

years 
 

metamaterials
 

have
 

attracted
 

many
 

outstanding
 

researchers
 

in
 

electromagnetics 
 

optics 
 

acoustics 
 

and
 

thermodynamics 
 

Numerous
 

novel
 

functions
 

have
 

been
 

realized
 

one
 

after
 

another 
 

such
 

as
 

negative
 

refractive
 

index 
 

electromagnetic
 

cloak 
 

bounded
 

state
 

in
 

the
 

continuum 
 

perfect
 

absorption 
 

meta-lens 
 

plasmon
 

induced
 

transparency 
 

optical
 

orbital
 

angular
 

momentum
 

coupling 
 

and
 

optical
 

topological
 

insulator 
 

The
 

unique
 

properties
 

of
 

metamaterials
 

can
 

also
 

be
 

used
 

to
 

improve
 

the
 

performance
 

of
 

photoconductive
 

antennas 
 

This
 

review
 

systematically
 

introduces
 

the
 

research
 

works
 

of
 

efficient
 

photoconductive
 

antennas
 

based
 

on
 

metal
 

and
 

dielectric
 

metamaterials 
 

The
 

germination 
 

development
 

and
 

broad
 

application
 

prospects
 

of
 

metamaterial-assisted
 

photoconductive
 

antennas
 

are
 

elaborated 
 

The
 

novel
 

methods
 

based
 

on
 

metamaterials
 

have
 

greatly
 

promoted
 

the
 

development
 

of
 

photoconductive
 

antennas
 

and
 

we
 

hope
 

this
 

review
 

could
 

bring
 

in
 

more
 

researchers
 

in
 

this
 

new
 

direction 

Progress We
 

have
 

classified
 

the
 

reported
 

metamaterial-assisted
 

photoconductive
 

antennas
 

into
 

two
 

categories 
 

The
 

first
 

one
 

is
 

to
 

enhance
 

the
 

interaction
 

strength
 

between
 

the
 

femtosecond
 

laser
 

pump
 

and
 

the
 

substrate
 

by
 

using
 

nano-
scale

 

metal
 

or
 

dielectric
 

metamaterials 
 

Metamaterials
 

can
 

manipulate
 

the
 

amplitude 
 

phase
 

and
 

polarization
 

of
 

an
 

electromagnetic
 

wave
 

with
 

a
 

high
 

degree
 

of
 

freedom 
 

In
 

general 
 

surface
 

plasmons
 

excited
 

on
 

metallic
 

metamaterials
 

have
 

excellent
 

field
 

localization 
 

which
 

can
 

tightly
 

confine
 

the
 

light
 

field
 

near
 

the
 

structure 
 

thereby
 

enhancing
 

the
 

interaction
 

between
 

the
 

photoconductive
 

substrate
 

and
 

the
 

incident
 

light
 

field 
 

But
 

so
 

far 
 

most
 

metallic
 

metamaterials
 

have
 

been
 

severely
 

affected
 

by
 

high
 

ohmic
 

losses 
 

especially
 

in
 

the
 

visible
 

and
 

near-infrared
 

domains 
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In
 

recent
 

years 
 

it
 

has
 

been
 

found
 

that
 

dielectric
 

metamaterials
 

can
 

also
 

form
 

field
 

localization
 

and
 

have
 

low
 

absorption
 

loss 
 

Such
 

metamaterials
 

are
 

generally
 

composed
 

of
 

dielectric
 

microcavities
 

with
 

high
 

refractive
 

index 
 

which
 

support
 

rich
 

electric
 

field
 

resonance
 

modes 
 

This
 

review
 

summarized
 

the
 

works
 

which
 

enhance
 

the
 

absorption
 

of
 

the
 

pump
 

light
 

by
 

the
 

metallic
 

or
 

dielectric
 

nanostructures 
 

thus
 

greatly
 

improve
 

the
 

light-terahertz
 

conversion
 

efficiency
 

and
 

the
 

detection
 

sensitivity
 

 as
 

shown
 

in
 

Figs 
 

2 
 

6
 

and
 

7  
 

In
 

addition
 

to
 

being
 

integrated
 

in
 

the
 

antenna
 

gap 
 

the
 

metallic
 

nano-metamaterials
 

can
 

also
 

be
 

directly
 

used
 

as
 

the
 

electrode
 

of
 

the
 

antenna 
 

which
 

changes
 

the
 

electrode
 

shape 
 

By
 

this
 

method 
 

the
 

transport
 

time
 

for
 

the
 

carrier
 

to
 

the
 

electrode
 

is
 

reduced 
 

and
 

the
 

performance
 

of
 

the
 

terahertz
 

photoconductive
 

antenna
 

is
 

improved
 

 as
 

shown
 

in
 

Fig 
 

3  
 

Furthermore 
 

as
 

shown
 

in
 

Fig 
 

4 
 

constructing
 

an
 

antenna
 

array
 

integrated
 

with
 

nano-electrodes
 

can
 

increase
 

the
 

upper
 

limit
 

of
 

pump
 

power 
 

thereby
 

avoiding
 

the
 

saturation
 

effect
 

of
 

the
 

femtosecond
 

laser
 

pump 
 

This
 

method
 

can
 

increase
 

the
 

terahertz
 

power
 

by
 

more
 

than
 

one
 

order
 

of
 

magnitude 
 

Besides 
 

we
 

also
 

mention
 

that
 

metamaterials
 

can
 

also
 

improve
 

the
 

performance
 

of
 

photomixers 
 

which
 

are
 

more
 

important
 

in
 

the
 

fields
 

of
 

terahertz
 

communication
 

and
 

imaging
 

 as
 

shown
 

in
 

Fig 
 

5  
The

 

second
 

category
 

is
 

to
 

design
 

micron-scale
 

metallic
 

or
 

dielectric
 

metamaterials
 

for
 

directly
 

manipulating
 

terahertz
 

waves 
 

Designing
 

a
 

micron
 

structure
 

near
 

the
 

antenna
 

electrode
 

can
 

effectively
 

manipulate
 

the
 

spectral
 

characteristics
 

of
 

the
 

radiated
 

terahertz
 

wave 
 

as
 

shown
 

in
 

Figs 
 

8
 

and
 

9 
 

Another
 

way
 

to
 

manipulate
 

the
 

radiated
 

terahertz
 

pulse
 

is
 

to
 

construct
 

an
 

all-dielectric
 

meta-lens
 

sticked
 

to
 

the
 

photoconductive
 

substrate
 

for
 

replacing
 

the
 

hyper-semispherical
 

silicon
 

lens
 

and
 

collimating
 

the
 

terahertz
 

wave
 

to
 

a
 

parallel
 

beam
 

 as
 

shown
 

in
 

Fig 
 

10  

Conclusion
 

and
 

Prospect This
 

review
 

introduces
 

a
 

series
 

of
 

terahertz
 

photoconductive
 

antennas
 

integrated
 

with
 

metamaterials 
 

Their
 

excellent
 

properties
 

and
 

novel
 

functions
 

may
 

bring
 

a
 

huge
 

application
 

potential 
 

which
 

have
 

greatly
 

promoted
 

the
 

development
 

of
 

photoconductive
 

antennas 
 

The
 

methodology
 

reviewed
 

here
 

is
 

still
 

in
 

its
 

early
 

stage 
 

We
 

believe
 

that
 

more
 

metamaterials
 

with
 

novel
 

functions
 

will
 

be
 

applied
 

in
 

the
 

future 
 

Besides 
 

the
 

introduction
 

of
 

new
 

materials 
 

for
 

example
 

two-dimensional
 

materials
 

such
 

as
 

graphene
 

and
 

black
 

phosphorus 
 

may
 

cause
 

fundamental
 

changes
 

in
 

the
 

design
 

of
 

photoconductive
 

antennas 
 

Another
 

possible
 

research
 

direction
 

is
 

to
 

integrate
 

phase
 

gradient
 

metamaterials
 

based
 

on
 

the
 

generalized
 

Snell􀆳s
 

law
 

for
 

manipulating
 

the
 

wavefront
 

of
 

photoconductive
 

antenna
 

emitted
 

terahertz
 

wave 
 

Besides 
 

considering
 

the
 

significance
 

of
 

photomixers
 

to
 

terahertz
 

communications 
 

using
 

new
 

metamaterials
 

to
 

realize
 

an
 

active
 

control
 

of
 

photomixers
 

becomes
 

more
 

and
 

more
 

important 
In

 

short 
 

the
 

novel
 

antennas
 

shown
 

in
 

this
 

review
 

have
 

a
 

great
 

application
 

potential
 

in
 

terahertz
 

technologies 
 

which
 

are
 

expected
 

to
 

fundamentally
 

promote
 

the
 

development
 

of
 

photoconductive
 

antennas
 

and
 

significantly
 

advance
 

the
 

performance
 

of
 

terahertz
 

photoconductive
 

devices 
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